
Fig3．ﾓｰﾀ電流＋側ﾋﾟｰｸ付近(HS-FETが

CH1(黄)：HS-FETゲート電圧 10V/div 
CH2(水)：LS-FETゲート電圧 5V/div 
CH3(紫)：モータ出力 
     (LS-FETドレイン電圧) 10V/div 
CH4(緑)：ﾓｰﾀ電流 2A/div 
TIME：80ns/div 

CH1(黄)：HS-FETゲート電圧 10V/div 
CH2(水)：LS-FETゲート電圧 5V/div 
CH3(紫)：モータ出力 
     (LS-FETドレイン電圧) 10V/div 
CH4(緑)：ﾓｰﾀ電流 2A/div 
TIME：80ns/div 

Fig4．ﾓｰﾀ電流＋側ﾋﾟｰｸ付近(LS-FETが



Fig5．ﾓｰﾀ電流－側ﾋﾟｰｸ付近(HS-FETが Fig6．ﾓｰﾀ電流－側ﾋﾟｰｸ付近(LS-FETが

CH1(黄)：HS-FETゲート電圧 10V/div 
CH2(水)：LS-FETゲート電圧 5V/div 
CH3(紫)：モータ出力 
     (LS-FETドレイン電圧) 10V/div 
CH4(緑)：ﾓｰﾀ電流 2A/div 

CH1(黄)：HS-FETゲート電圧 10V/div 
CH2(水)：LS-FETゲート電圧 5V/div 
CH3(紫)：モータ出力 
     (LS-FETドレイン電圧) 10V/div 
CH4(緑)：ﾓｰﾀ電流 2A/div 
TIME：80ns/div 



Fig7．ﾓｰﾀ電流0A付近(HS-FETが Fig8．ﾓｰﾀ電流0A付近(LS-FETが

CH1(黄)：HS-FETゲート電圧 10V/div 
CH2(水)：LS-FETゲート電圧 5V/div 
CH3(紫)：モータ出力 
     (LS-FETドレイン電圧) 10V/div 
CH4(緑)：ﾓｰﾀ電流 2A/div 
TIME：80ns/div 

CH1(黄)：HS-FETゲート電圧 10V/div 
CH2(水)：LS-FETゲート電圧 5V/div 
CH3(紫)：モータ出力 
     (LS-FETドレイン電圧) 10V/div 
CH4(緑)：ﾓｰﾀ電流 2A/div 
TIME：80ns/div 




